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1. ™ 7@ ¥ % 5 %(Dead Lock)Fg I+ & ;4 9

(A)I = (B) v E TR O aks = (D)# 3 x & F

2. k- Bk 23 R0 =2 (1)=3 + £() = (-1 + £G-2) + if j> 1 A1 S) 5 ¥ Al K2
(A) 21 (B) 13 (C) 27 (D) 35

3. T 5P 7 if &L 5| (Array) % F F(Implement) ?
(A)iF 5] (B)34 i (C)3ff (D) # 71

4 R RRRTH QRN RAFT ST R 2 ocS F o @7 5|70 - fiTelecommunication
Technology ?
(A)T B2 ¥ B & 2 3% (C)~ 2 # (D)2t 2 2 %5

5. IGMP(e "% e fe ¥ e F 3248 R)7 ¥ S0 Hfhied B> 28 (A7 L i B Ao Ap o
PEY S SEEEY TNET Ty

(A H % (B)3# B OLEL (D)F #2485 &
6. P & APEA B B o kT A H il ﬁgjﬁg%ﬁ,\:@?
(A) 3G/4G (B) Wi-Fi (C) Bluetooth (D) NFC
| # B % (Sorting) i T 3293 {7 PR B ?
(A)sp ;¢ ¥ B ;% (Bubble Sort) (B)i% #% £ & ;2 (Selection)
(C)FE » £ B ;# (Insertion Sort) (D) -1 £ B 7 (Quick Sort)
8. — BNOTH &~ * % BNANDF ff k2 i ?
(A)1 (B) 2 ©)3 (D)4
9.4 - B Ag B AEHEABCWX - ¥ 15 B EBITCWBXA » 31" ¥ BEHG TR Y 2
(A) WXABC (B) ABCWX (C) XAWBC (D) CBWAX

10. § B A(tree) shgcit - T Fie  § 0
(A - A7 S
(B)wt 13 i ¥
(Offeniz A & 8LY 733 - RS
(D) #-E & — @ #H50% > Rl B¢ D7 dpid o)
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11,7 57— fA0R k cnfOF BATY 5 ¥ B4k 9

(A) % = 4% ;2 (Fibonacci searching) (B)= # #% ;# (Binary searching)
(C) ¥ B #% i (Sequential searching) (D)#ei% #% ;2 (Hashing)

12. £SQLF 2 ¥ » T Al 5 FGROUPBY # * 2 if i &g M &5 ?
(A) WITCH (B) INCLUDE (C) HAVING (D) SELECT

1300 T-Fpm i j 2 & Rob o [ pFRAR ) en® RET e 7
(A)z- 'ﬁ7%ﬂﬁiﬂbw%*i%
(B)& = T 4 fx%l“*mmff’fl“*
(C)‘;ﬂ'*—,vi’ﬂ'a hIngEedp iR R R
D)4tz ERFE- > 2 7 it 5 (B
14 B3k G - 3y o Ande 8z o FRETIER L - AP DT RBIRRE T AR E 7

push g ; push o; push o ; push d ; pop ; push g ; push I ; push e;
(A)elgoog (B) good (C) google (D) goole

15. & + 75 #+4% * SET(Secure Electronic Transaction)# 1 & chjp FIEF 5 ie ¢ ?

(A& & 7 BFEF2EE > (O Lp4 (D)#eE i Tt AL e A2
16. F 7| fw ¥ # ¥ — f& 7k % #(Data structure) ?

(A) = 7](Queue) (B)3a & (Stack) (C)F L B (Data base) (D): 5 # 71(Linked list)

170 T ek pb > Al N T S L% i 2 o R 2 LI PERT H
HEELE D

(A) Proxy (B) SQL (C) P2P (D) Session
I8 5HR T A - FAR R h A ABRAR R A T A BRI R AY

(A) EXT2/3/4 (B) FAT (C) NTFS (D) ZFS
19. 4 » NIFE LR F g R IT A RAERG Y ?

(AVEHs 5Pz p i (B)H 9% (©)£ 3 (D)3 3= 18 H
20. i 2.COM s EXEff 7 @ > 0 2 @ 8 A H i Al s 4 2= 8350 7

(A)iF & 2 (B)R¥ 12 (OF &3l (D)#F it i A 5

21. 7 MR TR F BRI 2w At "f;ljx —‘F‘fﬁ‘}‘?
(A)IMAP7 % i PPRB#0E 3 04 £ % 2k
(B) POP32 IMAP ¥ % Client-Server % Jfﬁ
(C) IMAP ~ SMTP % POP3 % % #1 RS
(D)POP3% } % =47 F » 3 Y Ty *

22 1F¥ %Y > BARFERY FER BRI i a i ST MRk o T AR A
FRRFERER?
(A)7= R 48 ¢ L H = (Memory Management unit)
(B)7z 18 %8 = ht %775 % (Memory Address Register)
(C)#%_F 3+ #ic B (Program Counter)
(D) & $% 4% = (Virtual Machine)

23.% M EEAT 2 it 0 T AR wﬁ“ 259
(A)F ASLC(H & #75) ~ MCL( % & # %5)2 TLC(Z A& %)= 8457
(B)& 3% : SLC<MLC<TLC
(C)ig B ~ & &2 & ~ : SLCKMLC<TLC
D) if & F3%E & FoL
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(A) 275 (B) 475 (C) 8 (D) 16i£
25. 2 #P enkmiz o THRE TR he BR 9
(A) Excel (B) CSS (C) XML (D) HTML
26. T2 18 = 148 e 2 2 gp i ®B(Diode Clampers) ., § > C
Yot AT 0 F N 50 ~10 V2 gt A 1
NIRRT + +
(A) -10~0 V Vi g RL Vo
(B)-7~3V ;; =
(C)-3~7V - T -
(D) 3~10V

27. % - & = {EAf(Zener Diode) (25 °CRF # ik TR 515V » B & T3 0.02%/°C » F M T
3 = (B)45 °C (C) 60 °C (D) 70 °C
(B)$H** /B Poik & it 4 > B* MrHF o b
(©F5 £ 5203V
(D)3 5 et = e iF > 5 % B o BT In

29. (58 > B B (Full-Wave Rectifier)2. & 5% 13 5L » 55 10 TR T 3918 Vg 22 85 ~ TR 1
M s ?
(A) B E (B) V;wg_ ZVP (C) V:wg_ ;Vp (D) V:lvg_ ;Vp

30. % Fa? "’i“BJTﬁ, 5 ’i‘“’(npn); kit o T 5'1%" it i ﬁ’ﬁ ;5'—‘7

B)% z#ﬁéa,m L/ﬁr"‘ "§ 10 C R BB%*":M«E:)\ 2 E

O) ke fr® 1 T2 T S8l > I = Bpclp

(D)- &BIT2 T B & 5 8Bpc ¢ CFF*ed BAT L = 7 H 4
31.-BITT S E in 1 (F R Bdot Bl 22 £ 2T & 600€)

’?ﬁi@?"ﬁ?'frﬁ: sl lnﬁﬁfﬁiﬁtTé_ii?ﬁ

<R R S ?

(A) 100 pA (B) 150 pA

(C) 175 pA (D) 200 pA

32. %‘" BJTEL BB%QA\@E@E&@% 'erg] Bﬂa’gg
Bpc=100 » & HV¢ ?
(A)2V
(B)43V -
(C)5V
(D)85V
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33, ¢ - £ #3% F > CMRR=2000 ~ % HoH £ Ay = 0.2~ #§ » T/RA % 5200 uV ~ 100 pV >
TR ?

(A)39.97 mV (B) 40 mV (C) 40.03 mV (D) 40.06 mV
34. 4420 T do M e = & S 4E o ~ F (Common-Emitter Amplifier) € g 442 > 7 il fcit o 5 3% 7
(A)® ?ﬁ@fﬁifé B)tr » SRR T F 7 H B T RN F
(OF-A-pme: i (D)ﬁﬁﬂiéfﬁ%”?fil’?ﬁ
35. B >t iE % #f $f(Darlington Pair) 2= 2_ $4{&"E 8 B » T F4zit % I FE?
(A ~ P feis B)F fF 5 Mg f 44 R
(OF B3 (D)#5 31 red g

36. F&g*’\%{'\ 33% !r{-“]' , —1:),]]&(11, ]—1_}44 F?—‘?
(A) A% s Boeddh® 97 9%
(B) Bt~ B i & &4 1+ gL
(C)AB#*c ~ B+ #x L 4% 2 £ IR % (Crossover Distortion)
(D) CHpxc+ Bifp /R AR 2T

37.3 - AB E x BLRACT R @ RE LR gj’="] Vee=12V
dipd XL 9
(A) 0.5 W
(B) 0.9 W Lup 09
(C)1.25W ﬁ
(D)1.5W N
1mn _~ l 'ul
v C) i — Vo
1ﬁ”? ) RL=20Q)
=430Q
38. 4ot B2 JFET% hteic* BT 8 » £V =20 VEF ~ & 16V
v i T itlgss = S0 nA > o R ELR G~ 2 8~ 24 e
o 10kQ
(A) 19.05 MQ 1 uF i Vot
(B) 20 MQ n I}
(C) 20.95 MQ "
(D) 23.33 MQ 20MQ 5k Q

39. ¢4JFET A % iR (Self-Bias) T % » £ # ¥ 1 (T2% T A B e Renvd 2o 3 7)) = §1DSS
P T A B A9
(A) Vis = Vesorp) /2 B) Vs = Vasorp)/3-4(C) Vp = Vpp/2 (D)Vp =Vpp/3.4

40. % - 3 5 AMOSFET » £ T2l T B Vesum=2 V* % Ves=8 VI ~ ¥ 5 2 Ip(on)=200 mA > &
VGS_S VE&—}\ID 12 ‘?
(A) 50 mA (B) 100 mA (C) 125 mA (D) 150 mA
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41. T Flicikm & 4 2R 9
(A) JFET# iR+ EAp e BIT S MBI B 0 6 » 4 is
(B) JFET% R tlse~ & - i » Vs & %l Wps® fi % 7.180°F #p
(C) JFET/Ri&"E 48 % T BH £ Ay 515 2301
(D) JFET & W f2c+ B2 5 M~ L4

42. @r?g]a MOSFET 7 B % 1:# Vi~ Vg p@] o Vo s 515; ’ ~Vop
%[ i IE', ;f' "5 ?, I:(VDD) ‘zé‘ F\: VA VB%J » )% =) i . Vi

(A) 0~0 ' | Q1

(B)0 ~Vpp

O Vpp~ 0

(D) Vpp ~ Vpp Ve [ )Q2

‘vfoul

Q1 4@@3
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A4, B f w a2t b ow 30F B % BL 0 T 5 Al
(A)f =428 B2 Fy o~ 21 1 TR £ R180°F 4p
B)f wiFEE A BV B Fu e T RHE
(C)f w#E B2~ BV ik F £ F TR LETHRHE ~ - i eip o
(D) g w#iF B3+ B¥ 02 {7 D 40

45. o+ B2 L BIE B X BT R 0 £ 7 100 dBR
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B3 ¥ frd MHzehE =3 £ 47 8 fp > T 7ldeit e ﬁ ?\}(\;\I)

(C)@?]» L 5 1kQ
(D) B & A7 %% & 80 kHz

(AVB 7 fpoet B
&R X Y I\N\‘ — Vo
B)w Bi 7z 5-5
Vin

46. % - BITR K461 (TR % > H AER 0 502 mA - SR T /5 520 mA » 3 43 £ 3§ &
Boc = @ ?
(A) 49 (B) 50 (€) 99 (D) 100

473 Aodot M LR BRI S S 5 P 2
(A) 3.98 kHz
(B) 7.96 kHz

(C) 12.58 kHz
(D) 15.92 kHz

L3 B@mah2. 278 %5 F % 6F (7 wgivi]



48. MR B2 it > T ARt P G R Y
(A)w 13 5tp 4% 2 Zf 5 180°
(B)t# & &+ 3= F E(Colpitts Oscillator)i# * LCw 4 7 ¥
(Crim B 5 2 5 1
D)ip# T BI > F#* = 5RCAPH T B

49 9}5 - MOSFET ’ %IDSSZIO mA A VGS(Off): -4V ’ g VGS: -2 VE‘* ’

(A) 1 mS (B) 2.5 mS (C) 5mS

50. 4v+ BIJFET X Rteic+ BT > FRTRHMEA 5
[

PREEET Eg,?
(D) 9 mS
+12V

(A) -5 0.5kQ . ;
(B) —4 out
(C)-1.6 %%Q
(D)-1.2 0.1uF
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